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e Tesko razgradive supstance
e Stvaranje reaktivnih vrsta in situ
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Disocijacija Jonizacija

\ yN° . = e'*+02—)02++26'

N+2+ HZO 9 N2 + H20+ @;
H,0" + H,0 = H;0" + *OH é:
HOZ.I 031 HZOZ, NO, NOZ : :
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A407

C (suspenzije Ti0,) = 1 g/dm?

Uzorkovan nulti, prvi, treci i peti prolaz.
Centrifugiranje, u supernatant (2 cm3)
dodat reagens (1 cm?3).



Zavisnost C(H,0,) od broja prolaza suspenzije TiO,
kroz DBD-reaktor
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*CH, + 0, > CH,00°
2CH,00° - HCHO + CH,OH + O,

C (suspenzije TiO,) =1 g/dm?

DMSO (0,25 M), fosfatni pufer pH 2,92 (0,5 M)
DNPH-a (6 mM)



B MeOH

T kolone 40 °C

Kolona Hypersil Gold aQ 150*3mm, 3 mikrona
Talasne duzine 355 nm, 254 nm, 210 nm

Injektovano 25 mikrolitara o



Zavisnost C(OH) od broja prolaza tretirane te¢nosti kroz
DBD-reaktor
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Ti0, je dobar inducer generisanja reaktivnih
KiseonicCnih vrsta

dobar nacin kvantifikacije

plazmom se mogu uklanjati tesko razgradive
organske zagadujuce supstance






